8.05.2024 r.
Zastosowanie rownania
Poissona w eksperymencie

Katarzyna Gwozdz
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Ztacze Schottky’ego typu n

W réwnowadze termodynamicznej:
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Pojemnosc ztacza dla jednorodnego,
skokowego domieszkowania
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Charakterystyka C-V
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Niejednorodny rozktad
domieszkowania
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Niejednorodny rozktad

domieszkowania
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Density, N {cm-3)

- Detail at low bias
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Pochodna numerycznie

Metoda roznic skonczonych:
Przyblizamy wartosc funkcji f w punkcie x na podstawie wartosci
punktow sasiadujacych

Roznica w przod:

af _ flxivr) — Fx)

dx Xi+1 = Xi

Roznica w tyt:

af _ Q) — fxi—g)

dx X; — Xj_q

Roznica centralna:

af _ f(xip1) — fxi-1)

dx Xi+1 — Xi-1




Pochodna numerycznie a dane

pomiarowe
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Przyktad w Matlabie
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